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摘要：本报告将重点讨论新型纳米磁存储材料中的自旋拓扑结构，包括亚铁磁材料、反铁

磁材料和阻挫材料体系。我们对各种新材料体系中的自旋拓扑结构进行了系统深入的研究。
此外，我们还深入探讨了这些新型自旋拓扑结构在量子计算和量子信息处理技术方面的应

用前景，例如宏观量子效应、拓扑量子计算器件的实现等。 
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